FATN
UFSCar

ATA REFERENTE A ANALISE DAS INSCRICOES ENVIADAS NO AMBITO
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A FORMACAO DE
CADASTRO DE RESERVA DE BOLSISTAS PIDICT N.°005/2024

A FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO, FAI-UFSCar, fundagio de direito privado, sem
fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o numero 66.991.647/0001-30,
com Inscricdo Estadual sob o numero 637.148.460.118, com sede no campus da
Universidade Federal de S&o Carlos, area norte, a Rodovia Washington Luis, km 235,
defronte a rotatdria de intersecgdo entre a rua dos Bem-te-vis e a rua dos Caracaras, sem
namero, cidade de Sao Carlos / SP, representada por seu Coordenador de Gestdo de
Pessoas da FAI-UFSCar, o Senhor Alagui Marques Pereira, devidamente constituida
através do “Ato de Delegagdo de Competéncia da Diretoria Executiva da FAI-UFSCar”,
expedido em 13 de setembro de 2023, pelo Diretor Executivo da FAI-UFSCar, o
Professor Doutor Targino de Araujo Filho, devidamente constituido, conforme expresso
na 592 (quinquagésima nona) Ata da Reunido Ordinaria do Conselho Deliberativo da
FAI-UFSCar, no ambito do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA A
SELECAO DE BOLSISTAS E FORMACAO DE CADASTRO RESERVA, para
atuacdo no Projeto FAI*UFSCar n°® 16379, intitulado de [Graduagdo 10!l UFSCar +
escola: Fortalecimento das conexdes entre Educacdo Superior e Ensino Béasico”, sob a
coordenacdo da Sra. Mariana Rodrigues Pezzo, pertencente ao Instituto da Cultura
Cientifica William Saad Hossne da Universidade Federal de Sdo Carlos, UFSCar no
cumprimento dos procedimentos administrativos instituido pelo regente instrumento
editalicio, promoveu a anélise dos curriculos e documentos apresentados pelos candidatos
participantes a mandamental Selecdo Publica, pelas razbes de fato e de direito a seguir

expostas em articulado.

1-) Foram apresentadas no periodo de 22/12/2024 a 29/11/2024, inscri¢des pelos

seguintes candidatos, a seguir colacionados em ordem alfabetica:

FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Rod. Washington Luis, km 235 e C.P. 147 e CEP: 13565-905 = S3o Carlos - SP = Brasil
Telefone: (16)3351-9000 » Fax: (16)3351-9008 « E-mail: fai@fai.ufscar.br e Site: www.fai.ufscar.br



FATN
UFSCar

NOMES
Beatriz Fornaziero Silva
Caroline Favotto Betoni
Claudio Roberto Jorge Santos Filho
Eloa de Lima Camilo
Gabriel Jdia de Macedo
Giulia Maria Ramos Francisco
Isabela Ferreira Resende
José Vinicius Alves dos Santos
Laura Sena Penalva de Souza
Lelis Josino de Assis
Lydia Campos Soares Assis
Maylon Martins de Melo
Natalia Lopes de Castilho
Pedro Advincula Gongalves
Pietra Franco Dini Costa
Sara Elisa Ospedal

2-) Apo6s a promocdo da andlise técnica em relacao as inscri¢bes apresentadas, restaram
desclassificados a seguir para a fase de entrevistas 0s seguintes candidatos abaixo
relacionados em ordem alfabética, pelo seguinte motivo: ndo ter apresentado todas as

exigéncias do presente Edital conforme itens 3 e 6 e subitem 6.2.

NOMES
Beatriz Fornaziero
Giulia Maria Ramos Francisco
Pedro Advincula Gongalves

3-) Os demais candidatos, excetuado a constante no topico 2, restaram classificados a fase
de entrevista e serdo oportunamente comunicados quanto ao agendamento da entrevista
em seu e-mail.

Sé&o Carlos (SP), datado e assinado eletronicamente.

Alagui Marques Pereira
Coordenador de Gestdo de Pessoas FAIsUFSCar
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